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Система менеджменту якості

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання  3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.0509 «Радіоелектронні апарати»
Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
СМЯ НАУ ПДВІ 14.01.03 - 01-2016
ВСТУП 

Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального потенціалу.

Додаткове вступне випробування проходить у формі письмової співбесіди.
Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки 

Вища математика

1. Системи числення. Переведення чисел з одної системи в іншу.
2. Що називається скалярним добутком двох векторів? 

3. Алгебраїчна та геометрична форма комплексного числа. 
4. Тригонометрична та показникові форма комплексного числа.
5. Запишіть формули Крамера. Дайте означення оберненої матриці. Ранг матриці.
6. Що називається функцією двох змінних та її областю визначення ? Який геометричний зміст цих понять ? 

7. Наведіть таблицю основних інтегралів. 

8. Наведіть означення загального розв'язку для диференціального рівняння першого порядку.  

9. Дайте означення числового ряду, загального члена ряду, частинної суми ряду 

10. Функція. Властивості функції.
11. Неперервність функції.
12. Поняття похідної. Геометричний зміст похідної.

13. Правила диференціювання.

14. Похідні елементарних функцій.
15. Похідні вищих порядків.
16. Екстремум функції. Дослідження функції на екстремум.
17. Опуклість та точки перегину функції.
18. Правило Лопіталя.
19. Поняття диференціалу функції. Геометричний зміст диференціалу.

20. Поняття та властивості невизначеного інтегралу.
21. Поняття та властивості визначеного інтегралу.
22. Матриці. Дії над матрицями.
23. Визначники матриці, їх властивості та способи обчислення.
24. Прямі на площині.
25. Криві другого порядку.
Фізика
1. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
2. Закон Біо-Савара-Лапласа.

3. Робота при переміщенні контуру зі струмом у магнітному полі.
4. Намагнічування речовини. 

5. Магнітна проникність, магнітна сприйнятливість.
6. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

7. Явище самоіндукції. Індуктивність. Індуктивність довгого соленоїда. ЕРС самоіндукції.
8. Явище взаємної індукції. Взаємна індуктивність. ЕРС взаємної індукції.
9. Енергія магнітного поля. Енергія соленоїда.
10. Вихрове електричне поле. Інтегральна й диференціальна форма закону електромагнітної індукції.
11. Гармонічні коливання та їх характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань.

12. Векторна діаграма. Додавання двох гармонічних коливань одного напрямку й частоти

13. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу

14. Електричний коливальний контур. Частота коливань

15. Резонанс. Резонансна частота

16. Закон Ома для змінних струмів. Імпеданс. Ємнісний та індуктивний опори.
Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Рівняння біжучої хвилі.

17. Звукові хвилі та їх застосування. Рівень гучності. Ефект Допплера для звукових хвиль

18. Ефект Допплера для електромагнітних хвиль

19. Стоячі хвилі 

20. Хвильове рівняння для електромагнітної хвилі. Фазова швидкість поширення електромагнітної хвилі 

21. Закон Кірхгофа.

22. Закон Стефана-Больцмана

23. Гіпотеза Планка. Формула Планка

24. Гальмівне рентгенівське випромінювання.

25. Зовнішній фотоефект. Закони фотоефекту.

Основи радіоелектроніки
1. Охарактеризуйте найпростіші логічні схеми. 
2. Наведіть поняття мікросхеми, інтегральної мікросхеми, гібридної інтегральної мікросхеми. 

3. Наведіть основні характеристики великих інтегральних схем. 

4. Наведіть класифікацію підсилювачів електричних сигналів. 

5. Наведіть основні технічні показники підсилювачів електричних сигналів. 

6. Опишіть основні характеристики стабілізаторів постійної напруги. 

7. Поясніть принци дії та призначення перетворювачів постійної напруги.

8. Наведіть властивості та приклади застосування тунельних діодів.

9. Наведіть властивості та приклади застосування фотодіодів.

10. Наведіть властивості та приклади застосування світлодіодів.

11. Наведіть властивості та приклади застосування варикапів.

12. Опишіть принцип роботи та приклади застосування фототранзисторів.

13. Опишіть принцип роботи біполярного транзистора.

14. Опишіть температурні та частотні властивості біполярного  транзистора.

15. Опишіть принцип роботи та властивості польових транзисторів.

16. Опишіть властивості біполярного транзистора в режимі ключа.

17. Охарактеризуйте транзисторний каскад зі спільним колектором та наведіть його схему.

18. Охарактеризуйте транзисторний каскад зі спільним емітером та наведіть його схему.

19. Охарактеризуйте транзисторний каскад зі спільною базою та наведіть його схему.

20. Охарактеризуйте основні параметри операційного підсилювача.
21. Опишіть каскад інвертуючого підсилювача на основі мікросхеми операційного підсилювача.

22. Опишіть каскад неінвертуючого підсилювач на основі мікросхеми операційного підсилювача.

23. Опишіть каскад диференціального підсилювач на основі мікросхеми операційного підсилювача.

24. Опишіть каскад диференціатора сигналу на основі мікросхеми операційного підсилювача.

25. Опишіть каскад інтегратора сигналу на основі мікросхеми операційного підсилювача
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Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
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ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         Голова фахової атестаційної комісії                                                                                

____________    Філоненко С.Ф.                                                          

Додаткове вступне випробування 

Білет № _____ 

Завдання 1. Системи числення. Переведення чисел з одної системи в іншу.

Завдання 2. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
Завдання 3.З яких пристроїв складається персональний комп'ютер?

Затверджено на засіданні кафедри  біокібернетики та аерокосмічної медицини

Протокол № 6 від 28 березня 2016 р.

Завідувач  кафедри ________________        Кузовик В.Д.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань вступних випробувань 


	Вид навчальної роботи
	Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали)

	Виконання завдання № 1
	30

	Виконання завдання № 2
	30

	Виконання завдання № 3
	40

	Усього
	100


Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань додаткового вступного 
випробування та їх критерії*

	Оцінка 
в балах за виконання 
окремих завдань
	Критерій оцінки

	27 – 30
	36 – 40
	Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

	25 – 26
	33 – 35
	Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

	23 – 24
	30 – 32
	У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

	20 – 22
	27 – 29
	Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

	18 – 19
	24 – 26
	Виконання задовольняє мінімальним критеріям

	менше 18
	менше 24
	Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

	Увага! Оцінки менше, ніж 18 або 24 бали не враховується при визначенні фахового рейтингу


* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ECTS

Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

	Оцінка 

в балах


	Оцінка

за національною шкалою
	Оцінка

за шкалою ECTS

	
	
	Оцінка
	Пояснення

	90-100
	Відмінно
	A
	Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

	82 – 89
	Добре
	B
	Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками)

	75 – 81
	
	C
	Добре

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок)

	67 – 74
	Задовільно
	D
	Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

	60 – 66
	
	E
	Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

	35 – 59
	Незадовільно


	FX
	Незадовільно



	1 – 34
	
	F
	Незадовільно 



� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image3.jpg]


_1383154995.doc
[image: image1.png]






